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Abstract (en)
[origin: US4518980A] An electron emitting device including an active semiconductor layer having a surface from which electrons are emitted. The
layer is doped with impurity atoms at a density which decreases with distance from the surface.

Abstract (fr)
L'invention concerne un dispositif semiconducteur capable d'émettre des électrons dans le vide par une de ses surfaces, remarquable en ce qu'il
comporte une couche semiconductrice dite active (3), affleurant la surface émettrice dont le dopage croît lorsque la distance à ladite surface
émettrice diminue. Application: photocathodes, dynodes.
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